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@Resumen:

Material a base de carbono en forma de grafito que es
util como precursor de grafeno. Usando este material,
el grafeno se exfolia facilmente y se puede obtener
facilmente una dispersion altamente concentrada de
grafeno. El material a base de carbono en forma de
grafito es un material a base de carbono en forma de
grafito que es til como precursor de grafeno donde la
proporcién (3R) basada en un método de difraccién
de rayos X, que se define en la siguiente Ecuacion 1
es del 31% o mas:

Proporcion (3R) = P3/(P3+P4)x100 Ecuacion 1

donde

P3 es un pico de intensidad de un plano (101) de la
capa de grafito romboédrico (3R) en base al método
de difraccion de rayos X, y

P4 es un pico de intensidad de un plano (101) de la
capa de grafito hexagonal (2H) en base al método de
difraccién de rayos X.
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201690059

Fecha de Realizacion de la Opinion Escrita: 23.02.2017

Declaraciéon

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986)

Reivindicaciones
Reivindicaciones

Reivindicaciones
Reivindicaciones

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinién.-

1-7

1-7

SI
NO

SI
NO

. Este requisito fue evaluado durante la fase de

La presente opinidn se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201690059

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacién de esta opinién.

Documento Numero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacion
D01 WO 2007105780 A1 (POWER SYSTEMS CO LTD etal.) 20.09.2007
D02 EP 0660432 Al (ACCUMULATEURS FIXES CIT ALCATEL) 28.06.1995
D03 JP 2002110157 A (SANYO ELECTRIC CO) 12.04.2002
D04 Lés, Szymon, et al. Carbon vol. 55, p. 53-61. 2013

2. Declaracién motivada segun los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucion de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

El objeto de la presente invencion es un material a base de carbono en forma de grafito con una capa de grafito romboédrico
(3R) y una capa de grafito hexagonal (2H) y un método de obtencion del mismo. La proporcion (3R) entre la capa de grafito
romboédrico (3R) y la capa de grafito hexagonal (2H) es del 31% o mas.

El documento DO1 describe un material de base de carbono en forma de grafito con una fase romboédrica y una fase
hexagonal en el que la proporcion de la fase romboédrica con respecto a la fase hexagonal es del 20% o superior (entre
otros 33%, 58%, 84%, 97%,...). Dicha proporcion se calcula a partir de la medida de la intensidad de los picos del plano
(101) en base a un patrén de difraccion de rayos X.

Por otra parte el material a base de carbono grafito se obtiene mediante pulverizacién, mediante un método especial de
exfoliacion y granulacion de grafito expandido mediante ondas supersoénicas (parrafos [0015] -[0033], Tablal,
reivindicaciones 1-10).

El documento D02 divulga un material de carbono grafito con una proporcién de la fase romboédrica con respecto a la fase
hexagonal comprendida entre 14%-40%. Dicha proporcion se calcula mediante en la ecuacion:

% = [[101]romboédrico x 15/12 ]/ ([[101]romboédrico x 15/12 ] + [101] hexagonal) x 100

donde:

[101] romboédrico x 15/12 es la intensidad del pico correspondiente a la fase romboédrica en el plano [101] en un patrén
de difraccién de Rayos X

[101] hexagonal es la intensidad del pico correspondiente a la fase hexagonal en el plano [101] en u n patrén de difraccion
de Rayos X
A su vez, describe un procedimiento de fabricacion de dicho material base carbono que comprende la aplicacion de ondas
ultrasonido.

El documento D03 describe un material carbono grafito que comprende una fase de grafito romboédrico y otra fase de
grafito hexagonal. En un patron de difraccion de Rayos X la relacidon entre las intensidades (P1/P2) de los picos
correspondientes a la fase romboédrica (P1) y la fase hexagonal (P2) esta comprendida entre 0,2-0,3 (resumen).

El documento D04 divulga un método de obtencion de un material de carbono grafito que comprende grafito romboédrico y
hexagonal mediante la aplicacién de ondas ultrasonidos (apartado 3).

Asi por tanto, las caracteristicas técnicas recogidas en las reivindicaciones 1-7 son conocidas de los documentos D01-D04.
En consecuencia, se considera que el objeto de dichas reivindicaciones carece de novedad y actividad inventiva conforme
establecen los Articulos 6.1y 8.1 de la L.P.
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